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5 — Sitka pasu zakazanych energii v polovodic¢ich
Ukoly
1. Pomoci fotoelektrického jevu urcete Sifu zakazaného energiového pasu pro Si a Ge.
1. dkol

Meéfteni se sestavalo z odesitani napéti U a dilka stupnice, které jsem nésledné dle tabulek pfi-
lozenych v navodu k tomuto praktiku prevedla na vlnovou délku A a pocet fotoni N. Pro vy-
pocet zakdzaného pasu energii jsem pouzila nasledujici vztahy, h odpovida Planckové konstanté
h = 6.626 - 10734Js a c rychlosti svétla ¢ = 3 - 108ms~!
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Obsirnéjsi teorii zde neuvadim, nebot je dobfe vystihnuta v ndvodu k tomuto praktiku. Nésledu-
jici graf je je vysledkem mého méfeni, pricemz sitku zakazaného pasu jsem urcila jako energii fotonu
odpovidajici poloviné vysky spektralni zavislosti fotonapéti, které je uvedeno v grafu. Mé vysledné
hodnoty jsou A\g; = 1202.92 nm, Fg; = 1.03 eV a Age = 1781.02 nm, Eg. = 0.69 eV.
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Obrazek 1: Spektralni zavislost fotonapéti pro Si a Ge diodu
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Zavér

Mnou naméfené hodnoty Fg; = 1.03 eV a Eg. = 0.69 eV se lehce lisi od tabulkovych hodnot,
které jsou Fg; = 1.1 ¢V a Eg. = 0.65 eV. Shoda je docela slusna, uvazim-li to, Ze jsem hodnoty
odecitala pfimo z grafu. Z tohoto divodu si také nedovoluji odhadnout chybu meéreni, kterd by
jisté byla docela velka. Naméfené hodnoty jsou uvedené v piilozeném dokumentu, véetné vypocta
hodnot, které pak byly vynaseny do grafu.



